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UAF 42 
DIODE~PENTODE with variable mutual conductance for 
use ag HeFey I.F. and L.F. amplifier 
DIODE-PENTHODE & pente variable pour l'utilisation 
comme amplificatrice HeFe, M.F, et B.F. 
DIODE-PENTHODE mit verf&nderlicher Steilheit zur Ver- 
wendung als HeF.—-, Z.F.= und W,.F. Verstirker 

Heating: indirect by A.C. or D.C.; 
series supply 

Chauffage: indirect par C.Ae. ou C.C.: ve 
alimentation en série It U

y
 

Heizung: indirekt durch Wechsel- 
oder Gleichsatron; 
Serienspeisung 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm (——fi;\*“[ 

g 
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Capacitances Pentode section Diode section 
Capacités Partie penthode Partie diode 
Kapazitiiten Penthodenteil Diodenteil 

Ca = 551 pF Cdk = 3,8 pF 

Cgl = 4,5 pF cdf < 0,02 pP 

Cagl < 0,002 pF 

Cglf < 0,05 pF 

Between diode and pentode sections 
Entre les parties diode et penthode 
Zwischen Dioden- und Penthodenteil 

Cdgl < 0,0015 pF 

Cda < 0,15 pF 

8.11.1948 1. 
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PHILIPS UAF42 

DIODE-PENTODE with variable mutual coanducidnce for 
wse s R.F., I.F. or A.F. amplifier 
DIODE-PENTEQDE & pente variable pour 1l'utilisation 
en amplificatrice H.F., M.F. ou B.TF. 
DICDE-PENTODE mit veranderlicher Steilheit zur Ver- 
wendung als HF-, ZF- oder NF-Verstidrker 

Heating ¢ indirect by A.C. or D.C.; 
series supply 

Chauffage: indirecs par C.A. ou C.C.; Ve = 12,6 V 
alimentation série 

Heizung : indirekt durch Wechsel- Ir = 100 mA 
oder leichstrom; 
Serienspeisung 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm gy 
Abmessungen in mm 

gt 
-G 2 Ly 
- 

a1 -—t-d ks é E& 

Ty 
kst f | nax 33 

Base, culot, Sockel: RimlocCk 

Capaeitances Pentode section Diode section 
Capacités Partie penthode Partie diode 
Kapazitdten Pentodenteil Diodenteil 

Ca = 95,2 pF Ca = 3,3 pF 

Ca1 = 4,1 pf Cqf < 0,02 pF 

Caz1 < 0,002 pF 

Cz1f < 0,05 pF 

Between diode and pentode sections 
Entre les parties diode et penthode 
Zwischen Dioden- und Pentodenteil 

Cdgz1 < 0,0015 pF 

Cda < 0,15 pF 

12.12.1953 939 4641 1. 



UAF 42 W’ 

Operating characteristics of the pentode section as 
H.F. or I,F. amplifier 
Caractéristioues d'utilisation de la partie penthode 
comme amplificatrice H.F. ou M.F. 
Betriebsdaten des Penthodenteiles als H.F.— cder 
Z.F. Verstirker 

Vas=Vb= 100 170 200 Vv 
Vg3 = 0 0 0 v 

Rg2 = 56 56 76 xR 
Rk = 310 310 30 2 
Vg = ‘1,2 <16 =2 28 =2 3KV 
Vg2 = 50 - 85 - 8 - v 
Ia = 2,8 - 5,0 - 5,0 - mA 

Ig2 = 0,9 - 1,5 - 1,5 - ma 
s = 1700 17 2000 20 2000 20 wA/Y 
R = 0,85 >1C 049 >10 1,0 >10 ¥@ 
pg2gl= 18 = 18 - 18 - 
Req = 5,8 - 7,5 - Ts5 - k0 

Operating characteristics of the pentode section as 
resistance coupled L.F, amplifier 
Donnéee caractéristiques de la partie penthode comme 
amplificatrice B.F, avec couplage & résistances 
Betriebsdaten des Penthodenteiles als H.TF. Verstir~ 
ker nit Widerstandskopplung 

i 

57244 



UAF42 PHILIPS 

Operating characteristics of the pentode section as 
R.F. or I.F., amplifier 
Caractéristicues d'utilisation de la partie penthode 
en amplificatrice H.F. ou M.F. 
Betriebsdaten des Fentodenteiles als HF- oder Z2F- 
Verstidrker 

Vo=Vp= 100 170 200 v 
Vg3y = o 0 0 v 
Rg2 = 56 56 76 kQ 
By = 310 310, 310 Q 

Vg1 = 20 D18 =3 228 T2 -m v 
Vg2 = 50 - 85 - 85 -V 
Ia = 2,8 - 5,0 - 5,0 - mA 

Ig2 = 0,9 - 1,5 - 1,5 ~ mA 
S = 1700 17 2000 20 2000 20 uA/V 

Ri = 0,85 >10 0,9 >10 1,0 >10 MQ 

uglg1= 16 - 16 - 16 - 

Req = 5,8 - 1,5 - 7,5 - k@ 

Operating characteristics of the pentode section as 
resistance coupled A.F. amplifier 
Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode 
en amplificatrice B.F. & couplage par résistance 
Betriebsdaten des Pentodenteiles als NF-Verstir- 
ker mit Widerstandskopplung 
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~ Hin “[UAF 42 

This valve can be used without special precautions 
against microphonic effect in circuits in which the 
input voltage Vi2 10 mV for an output of 50 mW of the 
output valve (Rgl = 1 M) 
Ce tube peut &tre utilisé sans précautions spéciales 
contre lt'effet microphonique dans des circuits dont 
la tension d'entrée Vi 2 10 mV pour une puissance de 
50 mW du tube de sortie (Rgl = 1 Me) 
Diese R8hre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mi- 
krophonie verwendet werden in Schaltungen die fir eine 
Eingangsspannung Vi 2 10 mV eine Leistung von 50 mW 
der Endréhre ergeben (Rgl = 1 MQ) 

Ae Vb = 170 V;Ra =0,22 MQ; Rg2 = 0,82 MQ;Rk = 2,7 kQ 

-VR Ia} Ig2 % dtot (%) dtot (’) dtot (%) 

(V){ (ma)} (ma) (Vo=3Vgpe)|(Vo=5Vgpp) | (Vo=BVgpe) 
0[0,50[ 0,17 [ 80 0,8 1,0 1,2 
s(0,38| 0,12 23 1,5 2,5 4,0 

100,28/ 0,09 | 14 1,9 3,2 5,0 
15|0,20]0,06| 9 2,6 4,2 6,5 
20l0,14/0,04| 6 3,6 6,0 9,0 

Be Vb = 170 ViRa = 0,1 MQ; Rg2 = 0,33 MR;Rk = 1,5 kR 

Vg Ta [ T82[ Vo dy,, (%Y [ Q4o (%) | dgoy (%) 
(V) [(mA)| (mA) (v°=3veff)(v°=5veff) (vo:aveff) 

0 {1,05[0,37| & 0,75 0,8 1,1 
5 (0,71} 0,25 2 2,2 3,2 5,0 

10 {0,48{ 0,17 M 2,4 3,7 545 

15 |0,30] 0,12 3,0 445 740 

20 |0416] 0,07 3,45 52 8,0 12 

Ce Vb = 100 V;Ra = 0,22MQ; Rg2 = 0,82 MQ;Rk = 2,7 k@ 

(V) {mAa) | (mA) KVo=3V,pe)|(Vo=5V,0p) 

00,290,039 75 0,9 1,1 
2,510,22]0,07] 27 2,6 4,4 

510,17{ 0,05 15 3,2 5,0 

7,5(0,1310,04 | 10 4,0 6,5 
1010,10{0,03{ 7T 5,2 8,0 

8.11.1948 3. 
57245



PHILIPS [UAF 42 

This valve can be used without special precantions 
against microphonic effect 1in circuits in which the 
input voltage Vi2 10 mV for an output of 50 mW of the 
output valve 

Ce tube peut etre utilisé sans precautions spéciales 
contre l'effet microphonique dans des circuits dont 
la tension d'entrée Vi 2 10 mV pour une puissance de 
50 mW du tube de sortie 
Diese RBhre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mi- 
krophonie verwendet werden in Schaltungen die fir eine 
Eingangsspannung Vi 2 10 mV eine Leistung von 50 mW 
der Endrdhre ergeben 

A+ Vb = 170 V;Ra =0,22 MQ; Rg2 = 0,82 MQ;Rk = 2,7 ko 

digp (B [ dpop () | dpgy (%) ~Vo| Ia | Ig2 |Vo 
i3 VIl 

(V)| (ma)| (mA) ( V°=3Veff) (V°=5Veff) (Vo=8Veff) 

00,50/ 0,17} 80 0,8 1,0 1,2 

510,38{ 0,12 23 1,5 2,5 4,0 

10{0,28{ 0,09 14 1,9 3,2 5,0 

1510,20] 0,06 9 2,6 4,2 6,5 

20(0,14/0,04| 6 3,6 6,0 9,0 

B, Vb = 170 ViRa = 0,1 MQ; Rg2 = 0,33 NQ;Rk = 1,5 k@ 

~Vgp| 1s | 182 %2 dior (F) | dyoy (B) | dgoq (%) 
(V) [(ma)| tma) | " H(Vo=3V oo )(Vo=5V op) | (VO=8Y, cp) 
0 1,05(0,37] 6§ 0,75 0,8 1,1 
5 l0,71{0,25] 20 2,2 3,2 5,0 

10 |0,48[0,17] 10 2,4 3,7 545 
15 i0,30] 0,11 6 3,0 4,5 7,0 
20 10,16|0,07| 3,5 5,2 8,0 12 

C. Vb = 100 V;Ra = 0,22NQ; Ru2 = 0,82 MQ;Rk = 2,7 k@ 

T 7 7 -V Ia Ig2| Vo dyoy (%) dyot (%) 
H V{ v 

(V) |(ma)| (ma) (Vo=3V e )(VO=5V, o) 

0]0,29]0,09| 75 0,9 1,1 
2,5{0,22{0,07| 27 2,6 4,4 

510,17/0,05 | 15 3,2 5,0 
7,5(0,13{0,04 | 10 4,0 6,5 

1010,10{0,03| 7 5,2 8,0 

12.12.1953 939 4643 3. 



PHILIPS [UAF22 

This valve can be used without special precautions 
against microphonic effect in circuits in which the 
input voltage Vi 10 mV for an output of 50 mW of the 
output valve 

Ce tube peut etre utilisé sans précautions spéciales 
contre l'effet microphonique dans des circuits dont 
la tension d'entrée Vi 2 10 mV pour une puissance de 
50 mW du tube de sortie 
Diese Rohre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mi- 
krophonie verwendet werden in Schaltungen die fir eine 
Eingangsspannung Vi 2 10 nV eine Leistung von 50 mW 
der Endrdhre ergeben 

A+ Vb = 170 V;Ra =0,22 MQ; Rg2 = 0,82 MR;Rk = 2,7 kR 

~Vg| Ta | Te2 o | dyoy (£) [ ay o (B) | dpoy () 
(V)| (ma)| (ma) (Vo=3V, p e ){(Vo=5V e ) | (VO=8Y o) 

0[0,50{ 0,17 | 80 0,8 1,0 1,2 
510,380,121 23 1,5 2,5 4,0 

10(0,28| 0,09 | 14 1,9 3,2 5,0 
15/0,20]0,06| 9 2,6 4,2 6,5 
20|0,14/0,04| 6 3,6 6,0 9,0 

B. Vb = 170 V;Ra = 0,1 MQ; Rg2 = 0,33 MQ;Rk = 1,5 k@ 

~Vg| Ia | 162 bo | dyoy (%) | dpoq (B) [ dgoy (%) 
(V) {(ma)] (mA)} (Vo=3V p el (Vo=5V pe) | (VO=8Y f) 

0 |1,05[0,37| 68 0,75 0,8 1,1 
5 |o,71l0,25| 20 2,2 3,2 5,0 

10 10,48/ 0,17} 10 2,4 3,7 5,5 
15 10,30/ 0,221 6 3,0 4,5 7,0 
20 10,16/0,07] 3,5 5,2 8,0 12 

C. Vb = 100 V;Ra = 0,22MQ; Rg2 = 0,82 MQ;Rk = 2,7 ko 

Vg Ta | Ie2 gf ay e (F) | dyoe (%) 

(V) {(ma) | (mA) (Vom3V pe)(Vo=5Y pr) 

0l0,29[0,09] 75 0,9 1,1 
2,5(0,22[ 0,07} 27 2,6 4,4 

510,17/ 0,05 15 3,2 5,0 
7,5|0,13]/0,04 | 10 4,0 645 

10(0,10{0,03| 7 5,2 8,0 

10.10.1960 939 4643 3,



UAF 42 
14 

De Vb = 100 V3}Ra = 0,1 MQ; Rg2 = 0,33 MQ;Rk = 1,5 kO 

“Vg| Ta | 1e2| ¥oideoq (%) dgey (%) 
(V) [(md)} (ma) (Vo=3Vg oMl (Vo=5V, o0) 

©0[0,58[ 0,21 60 0,9 1,0 
2,5/0,431 0,14} 25 2,3 4,5 

50,31| 0,10/ 12 3,5 6,0 
74504211 0,07 [7,5 4,7 8,0 
10]0,14{0,05| 5 7,0 11,0 

ion (g2 connected to anode) 
Données caractéristiques de la partie penthode comme 
amplificetrice B.F.avec couplage & résistances mon=— 
tée en triode (g2 relide & 1'anodas) 
Jetrieosdaten des Penthodenteiles als N.F. Verstir~ 
ker mit Viderstandskopplung in Triocdenschaliung (g2 
verbunden mit Anode) 

Operating characteristics of the pentode section as 
resistance coupled L.F.amplifier in triode connecte 

A. Vb =170 V; Ra = 0,1 M@; Rk = 1,8 ko 

-VR Ia & dtot (‘/“") dtot (%) dtot (%) 

(V) | (h) | Vi {(Vo=aV,pp) | (VO=5Vgep) | (VO=BV rp) 

0 {1,20] 12 1.4 2,2 3.2 
510,84(6,5 1,4 2,2 3,7 

10 | 0,58 5 1,4 2,3 3,8 
150,3713,5 1,7 2,1 4,6 
20 | 0,222,5 3,2 5,0 840 

B. Vb = 170 V; Re = 0,05 MQ; Rk = 1,2 k@ 

Vg | Ta J¥eldyye (B) | dgoy (%) | gy (%) 
(V) | (ma) (Vo=3Vgpp) | (VO=5Vqpp) | (VO=BYpp) 

02,05 12 1,3 2,0 2,9 
511,3716,5 1,6 2,8 4,6 

10 10,9245 1,7 2,9 4,8 
15 1 0,60(3,5 2,6 4,0 6,6 
20 | 0,322,2 4,5 7,5 11,0 

L 
57246



UAF 42| PHILIPS 

D. Vb = 100 V3Ra = 0,1 MQ; Rg2 = 0,33 MO;Rk = 1,5 k0 

| Ta | Te2] Yo layy (%) | 4oy (%) 

(V)| (ma)] (ma) | [(Vo=3V g o l(Vom5V, o) 
0]0,58/ 0,21 | 60 0,9 1,0 

2,5(0,43{ 0,14 25 2,3 4,5 

5|0,31| 0,10 12 3,5 6,0 
7+5[0,21 C,07 |T,5 4,7 8,0 
100,14/ 0,05 7,0 11,0 

Operating characteristics of tie pentode section as 
resistance coupled L.F.amplifier in triode connect-— 
ion (g2 connected to anode) 
Doiindes caractéristiques de la partie penthode comae 
amplificatrice B.F.avec couplage & résistances mon- 
tée en triode (g2 reliée & 1'anode) 
Jetriessdaten des Penthodenteiles als N.F., Verstir— 
ker mit Widerstandskopplung in Triodenschaltung (g2 
verbunden mit Anode) 

A. Vb = 170 V; Ra = 0,1 MQ; Rk = 1,8 k0 

“Vp | Ia Vol dygy () | dgoy (R) 1 dygy () 
(V) | (ma) | Vi [(Vo=3Vgpp) [ (VO=5V,pp) | (VOEV, ..0) 

0]1,20] 12 1.4 2,2 3,2 
510,8416,5 1,4 2,2 3,7 

10 | 0,58] 5 1,4 2,3 3,8 
15 [ 0,3713,5 1,7 2,7 4,6 

20 | 0,22{2,5 3,2 5,0 8,0 

B. Vb = 170 V; Ra = 0,05 M®; Rk = 1,2 k@ 

“Vp| Ia | $2) dyop (%) | dgoy () | Qpoq (B) 

012,05] 12 1.3 2,0 2,9 

10 | 0,92 {4,5 1,7 2,9 448 

15 10,60(3,5 2,6 4,0 6,6 
20 | ¢,322,2 4,5 745 11,0 

[ 
57246



UAF42 PHILIPS 

Caractéristiques limites de la 
Grenzdaten des Pentodenteiles 

partie penthode 

D. Vp = 100 V; Rag = 0,1 MQ; Rg2 = 0,33 NMQ; Rk = 1,5 k@ 

-Vg | Ia | Ig2| Vo | dtot (%) dtot (%) 
Vi 

(v) | (ma) | (ma) (Vo=3Verr) | (Vo=5Verr) 

010,58 0,21 60 0,9 1,0 

2,5 10,43 | 0,14 25 2,3 4,5 

510,31] 0,10] 12 3,5 6,0 

7,5 10,211 0,07{7,5 4,7 8,0 
10 10,14 0,05 5 7,0 11,0 

Limiting values of the pentode section 

Vap = pax. 550V 

Va = maXx. 250V 

Wa = max. 2 W 

Vgao = max. 550V 

Vgo (Ia < 2,5 mA) = max. 250V 
Vgz (Ia = 5 mA) = umax., 125V 
Wg2 = max. 0,3 W 

Ik = max. 10 mA 

Vgy (Igy = 40,3 pA) = max. -1,3 V 

Rgi = max. 3 MQ 

Rg3 = max. 3 MNQ 
Rkr = max. 20 kQ 

Vi = max. 150 V 

Limiting values of the diode section 
Caracteristiques limites de la partie diode 
Grenzdaten des Diodenteiles 

VdinvP = max. 350V 

I3 = max. 0,8 mA 

Tap = max. 5 mA 

Rir = maX. 20 kQ 

Vit = max. 150V 

742 0304 4. 



= Mind “|UAF 42 

C. Vb = 100 V; Ra = 0,1 MQ; Rk = 1,8 xn 

Vg | Ia | Vo|dyoy (B | dgoy (B 
W | | (Vom3Vgpp) | (Vos5V,pe) 

01]0,70]| 12 2,0 2,2 

2,5 | 0,50 T 2,4 4,5 

510,36 5| 2,4 4,5 
7,5 0,25 4| 2,7 4,7 
10 | 0,17 3 4,2 646 

D. Vb = 100 V; Ra = 0,05 MQ; Rk = 1,2 kQ 

Vg | Ia Vol dyyy (R) | dgoq (%) 
(V) | (ma) | " [(Vo=3V pp) | (VO=5V4p) 

01,18] 12 1,7 2,6 

2,5(0,80| 7 3,0 5,1 
510,56| 5 3,6 5,7 

7,5 10,38(3,5 4,2 6,8 
10 | 0,24(2,5 6,5 10,0 

Operating characteristics as I.F. amplifier (screen 
grids of UAF4L2 and UCH42 fed from a common potentio- 
meter) 
Caractéristiques d'utilisation comme amplificatrice 
M.F. (grilles-écran des tubes UAF 42 et UCH 42 con- 
nectées A un potentiométre commun) 
Betriebsdaten als Z.F. Verstirker (Schirmgitter der 
R8hren UAF 42 und UCH 42 verbunden mit einem gemein- 
samen Spannungsteiler) 

+% 

R 

ucH4z ég 5% gg{%%— UAF42 E{%F 

— . J EH 

T Rz% N :Fanvmf 

J L Low 
G0rE T anc 

- CAY 
ALR 

20.4.1949 58356 5.



PHILIPS UAF 42 

C. Vb = 100 V; Ra = 0,1 MR; Rk = 1,8 X® 
4 V| Ia [ Voldyy (B) | dyoy (B 

) | (ma) | T {(vo=3v o) | (Vom5V 1) 
Q10,70 12 2,0 242 

2,510,50 T 2,4 4,5 

510,36 5 2,4 4,5 

T+5 | 0,25 4 2,7 4,7 

10 { 0,17 3 4,2 6,46 

Ds Vb = 100 V; Ra = 0,05 MQ; Rk = 1,2 k@ 

Vo 

() | ma) | T (Vom3V,pp)| (Vom5V,pp) 
Vg | 1a dpop (F) | dgoy (%) 

571,18 12 1,7 3,6 
2,5(0,80] 7 3,0 5,1 

5|0,56| 5 3,6 5,7 
7,51 0,38]3,5 4,2 6,8 
10]0,24|2,5 6,5 10,0 

Operating characteristics as I.F. amplifier (screen 
grids of UAF42 and UCH4L2 fed from a common potentio- 
meter) 
Caractéristiques d'utilisation comme amplificatrice 
M.F. (grilles-éeran des tubes UAF 42 et UCH 42 con- 
nectées 3 un potentiométre commun) 
Betriebsdaten als Z.F. Verstdrker (Schirmgitter der 
RShren UAF 42 und UCH 42 verbunden mit einem gemein- 
samen Spannungsteiler) 

58356 

12.12.1953 5.



UAF 42 
Va=Vb = 100 170 v 

R1 =. 15 15 ke 
R2 a 22 22 ke 

Rk = 330 330 Q 
vgt = “-1,0 -9,5 1,8 -15,5" v 

Vg2 = 43 58 70 99 v 

Ia = 2,3 - 4 - ma 

g2 = 0,65 - 1,1 - mA 

S = 1500 15 1750 17,5 na/v 

Ri = 0,95 >10 0,95 310 lite} 

pg2gl = 18 - 18 - 

Req = 6,1 - 7,8 - k@ 

Operating characteristics as I.F, amplifier (screen 
gride of UAP42 and UCH41 fed from a common potentio- 
meter) 
Caractéristiques d'utilisation comme amplificatrice 
M.F. {(grilles-écran des tubes UAF 42 et UCH 41 con- 
nectées & un potentiomdtre commun) 
Betriebsdaten &als Z.F. Verstdrker (Schirmgitter der 
Rohren UAF 42 und UCH 41 verdbunden mit einem gemein- 
samen Spannungsteiler) 

For circuit diagram see page 5. 
Pour le schéma voir page 5. 
Fiir das Schaltbild siehe Seite 5. 

Va=Vb = 100 170 v 

R1 = 12 12 k@ 

R2 = 27 27 kR 

Rk = 250 250 Q 

Vg1 = ‘1,0 -10,8 T8 8 v 
Vg2 = 53 69 87 117 v 

Ia = 3,0 - 5,5 - mA 

Ig2 = 1,0 - 1,7 - mA 

S = 1850 18 2100 21 wa/v 

Ri = 0,75 310 0,8 310 Me 
ngagl = 18 - 18 - 

Req = 6 - 8 - ke 

58339



UAF42) PHILIPS 
VazVb = 100 170 v 

R1 = 15 15 ko 

R2 = 22 22 ke 

Rk = 330 330 Q 
vgl = "=1,0 -9,5" ~1,8 -15,5" v 

Vge = 43 58 70 99 v 

Ja = 2,3 - 4 - mA 

Iz2 = 0,65 - 1,1 - mA 

S = 1500 15 1750 17,5 wA/Y 
Ri = 0,95 10 0,95 %10 Mg 
ne2g1 = 16 - 16 - 

Req = 6,1 - 7,8 - kQ 

Operating characteristies as I.F. amplifier (screen 
grids)of UAF42 and UCH41 fad from a common potentio- 
meter 
Caractéristicues d'utilisation comme amplificatrice 
li.F. (grilles-Scran des tubes UAT 42 et UCH 41 con- 
nectées i un potentiomdtre commun) 
Betriebsdaten als ZF-Verstidrker (Schirmgitter der 
Rohren UAP 42 und UCH 41 verbunden mit einem gemein- 
sanen Spannungsteiler) 

For circuit diagram see page 5. 
lour le schéma voir page 5. 
Fiir das Schaltbild siehe Seite 5. 

Va=Vb = 100 170 v 

R1 = 12 12 k@ 

R2 = 27 27 k8 

Rk = 250 250 o4 

vei = Tho S0, T8 Sie v 
vge = 53 69 87 117 \ 

Ia = 3,0 - 545 - mA 

g2 = 1,0 - 1,7 - na 

5 = 1650 18 2100 21 wa/v 

Ri = 0,75 >10 0,8 310 Hg 
pg2gl = 16 - 16 - 

Req = 6 - 8 - ke 

939 4645 6.



"[UAF 42 

Limiting values of the pentode section 
Caractéristiques limites de la partie penthode 
Grenzdaten des Penthodenteiles 

Va, = max. 550 V 

Va = max. 250 V 

Ve = max. 2 v 

Vg2 = max. 550 V 

Vg2 (Ia £ 2,5 mA) = max. 250 V 

Vg2 (Ia= 5 mA) = max. 125 V 

Wg2 = max. 0,3 W 

Ik = max. 10 mA 

vgl (Ig1 = +0,3pA) = max. -1,3 V 

Rgt = max. 3 Me 

Rg3 = max. 3 MR 

Rfk = max. 20 ke 

Vfk = max. 150 V 

Limiting values of the diode section 
Caractéristiques limites de la partie diode 
Grenzdaten des Diodenteiles 

va = max. 200 V) 

Id = mx. 0,8 mA 

va (Id = +0,3pA) = mx. =1,3 V 

Rfk = max. 20 kQ 

Vik = max. 150 V 

T - 
) Peak value; valeur de créte; Scheitelwert 

11.11.1949 939 2735 7.



PHILIPS (UAF42 

Limiting values of the pentode section 
Caractéristiques limites de la partie penthode 
Grenzdaten des Pentodenteiles 

Vag = max. 550V 

Va = max. 250 V 

Wo = MaXe 2 W 

Vg2° = max. 550V 

VgZ (I,’1 <2,5 mA) = max. 250V 

Vg2 (Ig = 5 mA) = max. 125V 

wg? = wax. C,3 W 

Ty = maxe 10 mA 

V€1 (Ig‘l =+0,3pA) = max. =-1,3 V 

Rg1 = max. 3 MR 

Rg3 = maX. 3 M 

Ry ¢ = maXe 20 kw 

Vice = max. 150V 

Limiting values of the dicde section 
Caractéristiques limites de la partie diode 
Grenzdaten des Diodenteiles 

vdian = MmaXe 350 A 

I4 = max. 0,8 mA 

Idp = max. 5 mA 

Ry s = max. 20 k¢ 

Vier = max. 150V 

12.12.1953 939 4644 7.
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